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Patentanspruch: wahrcnd zur Ansteuerung des Transistors 3 die 

Transistoren 8 und 9 dienen. Da es zur Durchschaltung 
Schalningsanordnung fiir die Betatigung eines des Transistors 3 notwendig ist, die Basis dieses 
Schaltmagneten. bei der aiif die Widdung des Transistors auf hdherer Spannung ais den Emitter zu 
Schaltmagneten zu dessen Anziehen kurzzeitig ein 5 haJten. mussen die Ansteuertransistoren 8 und 9 eine 
kraftiger AnzugsstromstoB aus ciner ersten Strom- Spannungsfestigkeit groBer 90 V haben. Hierdurch wird 
queUe gegeben wird und bei der zum Halten des die Ansteuerschaitung verteuert. 
Schaltmagneten ein kleinerer Haltestrom aus einer Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, unter 

zweitcn Stroraquelle niedriger Spannung uber die Beibehaltung der Vorteile der Schaltung der Fig. 1 
Wicklung gefuhrt wird. wobei die EinschaJtung der 10 diese Schaltung zu verbilligen. 

Strome mittels von anderen Transistoren ange- Gelost wird diese Aufgabe dadurch. dafl die 
steuerten Leistungstransistoren erfolgt, dadurch Leistungstransistoren zwischen den einen Poi der 
gekennzeichnet. daB die Leistungstransisto- Stromquellen und einem Punkt mit Potential 0 
ren (22, 23) zwischen den einen Pol der Stromquellen eingeschaltet sind, und daB die Stromquellen mit ihren 
(24. 25) und einem Punkt mit Potential Oeingeschal- 15 anderen Polen an die Wicklung des Schaltmagneten 
tet sind, daB die Stromquellen (24, 25)' mit ihren gelegtsind,dieihrerseitseinseitigauf 0-Potential liegL 
anderen Polen an die Wicklung (21) des Schaltma- Fiir die erfindungsgemaBe Schaltung ist es gleichgul- 
gnetcn (21) gelegt smd, die ihrcrseits cinseitig auf tig, ob parallel zur zweiten Stromquelle ein Kondensa- 
0>Pote£itiaihegt tor, ahnlich wie in der Schaltung der Fi g. 1, liegt oder 

20 nicht 

In Fi g. 2 ist ein Ausfuhningsbetspiei der erfrndungs- 

gemaBen Schaltung dargestellt. Die Transistoren 22 und 
27 entsprechen den Transistoren 2 und 7 der Fig. 1. 
Die Erfmdung betrifft eine Schaltungsanordnung fur Unterschiedlich ist nun daB die Wicklung nicht mchr im 
die Betatigung eines Schaltmagneten, bei der auf die 25 Emitterkreis des Transistors 22 liegt, sondem an den 
Wicklung des Schaltmagneten zu dessen Anziehen zweiten Pol der Stromquelle 24 gelegt ist. Die Diode 20 
kurzzeitig ein kraftiger AnzugsstromstoB aus einer dient der Trcnnung der Kreise. wenn die zweite 
ersten Stromquelle gegeben wird und bei der zum Stromquelle 25 mit dem Parallelgeschalteien Kondensa- 
Halten des Schaltmagneten ein kleiner Haltestrom aus tor 26 aufgrund der Durchschaltung des Transistors 23 
einer zweiten Stromquelle niedriger Spannung uber die so wirksam ist Auch hier liegt die Wicklung 21 nicht mehr 
Wicklung gefuhrt wird. wobei die Einschaltung der im Emitterkreis des Transistors 23, sondern ist an dem 
Strome mittels von anderen Transistoren angesteuerten zweiten Pol der Stromquelle 25 angeschaltet. Da der 
Leistungstransistoren erfolgt Eine derartige Schal- Emitter des Transistors 23 auf 0- Potential liegt. benotigt 
tungsanordnungistausderDE-AS21 O0 837bekannL man nur eine wenig groflere Spannung (~2V) an 

FernerlieBesich eine seiche Steuei-schaltung in der in J5 dessen Basis zu seiner Durchschaltung. Damit kommt 
der Fig. 1 der Zeichnung dargestellten Weise realisie- man mit einem Transistor als Ansteuertransistor aus, 
ren. Dort ist mit 1 die Wicklung eines Schaltmagneten, wozu noch der Vorteil kommt, daB dieser nur cine 
uber den eine mechanische Betatigung durchgefuhrt gcringe Spannungsfestigkeit (einige Volt) aufweisen 
wird. bezeichnct Diese Wicklung list die Emitter der mufl. Die Widerstande 29 sind enlsprechend der zur 
Leistungstransistoren 2 und 3 angeschaltet. Die 40 Erzeugung der Durchschaltung des Transistors 23 
Transistoren 2 und 3 dienen als elektrische Schalter, bei notwcndigen Spannung bemessen. 
deren SchlieBen die Wicklung 1 an als Gleichrichter Wird der Transistor 28 durch Aniegcn einer 
dargestellie Stromquellen 4 und 5 angeschaltet wird. entsprechendsn Basisspannung durchgeschaltet, so wird 
Die Spannung der Stromquelle 4 moge 10 V und die der auch Transistor 23 durchlassig. Damit entladt sich der 
Stromquelle 5 90 V betragen. Da die Ergiebigkeit der 45 Kondensator26,der von der Stromquelle 25 aufgeladen 
Stromquelle 5 fiir den StromstoB nicht ausreicht, ist wurde, sehr schnell uber die Wicklung 21 und der 
noch ein Kondensator 6 parallel zur Stromquelle 5 Magnet spricht aa Nach Abklingen des StromstoBes 
geschaltet, der von der Stromquelle aufgeladen wird und SchlieBen des Schalters 23 wird - vorausgesetzt 
und beim SchlieBen des Transistors 3 den StromstoB auch der Transistor 22 wurde durchlassig gemacht - 
liefert 50 der Strom der Stromquelle 24 wirksam, deren Strom 

Die Ansteuerung des Transistors 2, Qber den der ausreicht den Magneten zu halten. Die Diode 30 dient 
Haltestrom flieBt, wird Ober den Transistor 7 bewirkt, als Schutz gegen (Jberspannungen 
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Die Erfindun^ bezieht sich auf eine Ansprech- und Halteschaltung fiir selbsthaltende Helais eiaer 
Schaltung, insbesondere einer zentralgesteuerten Fernsprechvennitthmgsanlage , bei welcher Schaltuug 
sich viele Relais gleichzeitig im Haltezustand befinden, wahrend betriebsm3Big jeweils nxir ein einziges 
Relais ziun Ansprechen gebracht wird, wobei die Ansprecbstromlcreise dieser Relais von einer gemeinsamen 
5 ersten Spannimgsquelle gespeist sind und wobei mehrere Relais in einem von einer gemeinsamen zweiten 
Spannimgsquelle gespeisten Haltestromkreis liegen, wobei jedes Relais mit einer einzigen Wicklung, die 
einerseits ndttels eines Anreizkontaktes in den von der ersten SpannungsqueRe gespeisten Ansprech- 
stromkreis und anderseits mittels eines Selbsthaltekontaktes in den von der zweiten Spannungsquelle 
gespeisten Haltestromkreis einschaltbar ist^ imd wobei die von der V/icklung zu den beiden Spannnngs* 
10 queUen fiihrenden Leitimgen diirch Dioden entkoppelt sind. 

Es ist bekannt, fur Schaltimgen dieser Art Doppelspannungsquellen mit gleichen Teilspannungs- 
queUen fur die Speisung der Ansprech- und Haltestromkreise vorzusehen. Ein Beispiel dafilr steUt der 
Gegenstand der DE-PS Nr.l0478Sl dar> bei dem die angegebene Schaltung bei einem Durchschaltenetzwerk 
Verwendimg findet. 

15 Die gleiche Dimensionierung der Teilspannungsquellen ist dann gerechtfertigt, wenn die durchschnitt- 
lich benotigte Leistung sowobl fur die Ansprechstromkreise als auch fiir die Haltestromkreise gleich ist. 
£s tritt jedoch, speziell in zentralgesteuerten Femsprechvermittlungseinrichtungen, der Fall ein> dafi wohl 
viele Relais gleichzeitig gehalten werden mussen, dafi jedoch im "one at a time"-Betrieb jeweils nur ein 
einziges Relais zum Ansprechen gebracht werden Isann. In diesem FaR bedeutet die BereitsteUung gleich 

20 grofier Spannungsquellen f&r das Ansprechen wie fiir das Halten einen unang^essenen Aufwand. Dieser 
Aufwand wird erfindungsgcmaB dadurch reduziert, dafi die von der den Ansprechstromkreis speisenden 
SpannvmgsquelLe abgebbare leistung auf die laeferung der fur die Erregung das Relais erforderlichen 
Bnergie beschrankt ist. 

Die Erfindung ist mit Vorteil in solchen Femsprechvennittlungseinrichtungen einsetzbar, die 

25 zasatzlich zur Betriebsspannungsquelle mit einer HilfsspannungsqueUe fur elektronische Bauteils versehen 
sind. In diesem FaU kann die Hilfsspannungsqu^le, welcher vorzugsweise Kondensatcren paralielgeschaltet 
sind> auch die fur die Speisung der Ansprechstromkreise der Relais vorhandene Spannungsquelle bilden. 

Ein Ausfilhrungsbeispiel der Erfindung ist sch^atisch in der Zeichnung dargestellt, wobei samtUche 
auf den spezieRen Einsatz der erfindungsgemaBen Schaltung bezogenen Schaltelemente weggelassen sind. 

30 Mt — R— ist das durch die erfindungsgemafie Schaltung zum Ansprechen zu bringende und danach 
mit einem Haltestrom zu versehene Relais bezeicbnet. Das Ansprechen wird durch Scbliefien eines fremdbe- 
^tigten Kontaktes —a*-, der auch ein elektronischer Schalter sein kann, eingeleitet. Der Ansprech- 
stromkreis wird aus einer HilfsspannungsqueUe HS gespeist und verlauft von deren positivem Pol (+) Uber 
den Kontakt —a— zum Relais — R— und vibcr eine erste Diode — Dl— zuriick zum negativen Pol (-) der 

35 HilfsspannungsqueRe HS. Nach Ablauf der Ansprechzeit schliefit das Relais *-R — mit seinem Selbsthalte- 
kontakt — r~ einen von seiner Betriebsspannungsquelle BS gespeisten Selbsthaltestromkreis . Dieser 
verlauft vom positiven Pol (-«-} der BetriebsspannungsqueUe BS Uber eine zweite Diode —D2-- zum Relais 
— R— und weiters Uber dessen geschlossenen Selbsthaltekontakt — r — zum negativen Pol (-) der 
Betriebsspannungsquelle BS zuriick. 

4Q Die SpannungsqueUe HS ist fur mehrere Relais gemeinsam vorgesehen, von denen zu ednem Zeitpimkt 
jeweils nur ein einziges zum Ansprechen gebracht wird. Die von der den Ansprechstromkreis speisenden 
Hilfsspannungsquelle HS abgebbare Leistung ist hiebei auf die Lieferung der fUr die Erregung eines 
Relais — R — erforderlichen Energie beschrankt. 

In der Zeichnung sind die Verbxndungen zwischen den SpannungsqueRen BS, HS einerseits und den 

45 andem Schaltungselementen zum Teil strichliert dargesteRt, um anzudeuten, dafi der Einsatz der 
erfindungsgemaflen Schaltung innerhalb beliebig ausgestalteter Schaltungsanordnungen erfolgen kann. 

Im FaRe, dafi die HilfsspannungsqueUe HS einen sehr hohen Innenwiderstand aufweist, der bei der 
gegebenen Spannung den erforderlichen Ansprechstrom nicht erbringen konnte, bietet ein der 
HilfsspannungsqueUe paraUelgeschalteter Kondensator — C— eine Ladungsreserve fur das Zustandekonmen 

50 eines fur das Ansprechen ausrechenden Stromes. 
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P^TENTANSPRtJCHE: 

1. Ansprech- und Halteschaltifag fiir selbsthaltende Relais einer Schaltung> insbesondere einer 
zentralgesteuerten Femsprechvermittlungsanlage, bei welcher Schaltung sich viele Relais ^leichzeitig im 
Haltezustand befinden, wahrend betriebsmaBig jeweils nur ein einziges Relais zum Ansprechen gebracht 
vnrd, wobei die Ansprechstromkreise dieser Relais von einer gemeinsamen ersten Spannungsquelle gespeist 
sind und wobei mebrere Relais in einem von einer gemeinsamen zweiten SpannungsqueUe ^gespeisten 
Haltestromlareis liegen, wobei jedes Relais mit einer einzigen Wicklung, die einerseits mittels eines 
Anreizkontaktes in den von der ersten Spannungsquelle gespeisten Ansprechstromkreis und anderseits 
mittels eines Selbsthaltekontaktes in den von der zweiten Spannungsquelle gespeisten Haltestromkreis 
einschaltbar ist, und wobei die von der Wicldung zu den beiden Spannungsquellen fuhrenden Leitungen 
durch Dioden entkoppelt sind, dadurch gekennzeichnet, daB die von der den 
Ansprechstromkreis speisenden Spannungsquelle (HS) abgebbare Leistung sof die Lieferung der f Ur 'die 
Erregung des Relais (R) erforderlichen Energie beschrankt ist. 

2. Ansprech- und Halteschaltung nach Anspruch 1, fur zentralgesteuerte Femsprechvennitthmgs- 
anlagen, die zusatzlich zur Betriebs spannungsquelle mit einer Hilfs spannungsquelle fiir elektronische Bau- 
teile versehen sind, dadurch gekennzeichnet, daB diese HilfsspannungsqueUe (HS), 
welcher vorzugsweise Kondensatoren (C) paraUelgeschaltet sind, aucb die fUr die Speisung der 
Ansprechstromkreise der Relais (R) voxiiandene Spannungsquelle bildet. 
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